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В ужине, который организовала Сильвия Томпсон, дочь основательницы Музея
оккупаций Ольги Кистлер, по случаю посещения президентом Тоомасом Хендриком
Ильвесом с супругой Силиконовой долины, приняли участие многие ведущие
предприниматели цифровой экономики.

      

Приветствовавший главу Эстонского государства Джордж Шульц, бывший министр
иностранных дел США при администрации Рональда Рейгана, выразил восторг такому
большому количеству лидеров и инноваторов цифровой экономики из маленькой
Эстонии: «Эстония нашла важное место в этой сфере, и подтверждением этого
являются присутствующие здесь сегодня эстонцы».

  

Президент Ильвес сосредоточился на роли государства в поддержке технологического
развития, подчеркивая, что у государства в этой области имеется несколько
существенных задач. С одной стороны, быстрому развитию технологии сопутствует
стремление привести в порядок и обновить законодательство. Торможение инновации
неудобными правилами может стать существенным препятствием для развития. С
другой стороны, предпосылкой разумной регуляции, в свою очередь, является то, чтобы
законодатели и толкователи законов сами понимали принципы работы технологий. Это
означает, что обновлять нужно также и нашу систему образования.

  

«Важная роль государства заключается в обеспечении безопасной для людей
э-идентичности, т.е. содействие безопасному «движению» в киберпространстве», –
сказал глава Эстонии, добавив: «Одного пароля уже давно недостаточно для защиты
наших почтовых ящиков с э-письмами, необходима двухуровневая система
идентификации личности».

  

Среди гостей в ужине приняло участие также множество действующих в регионе
предпринимателей, руководителей и инвесторов родом из Эстонии, таких как Стен
Тамкиви, Стив Джурветсон, Харди Мейбаум, Кристель Вийдик (Testlio), Отт Кауквер,
(Twilio), Евгений Кабанов (ZeroTurnaround) и Райнер Стернфельд (Planet OS).
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